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Cewki, filtry i dtawiki ujete w katalogu sg produkowane gléwnie w filii Zakladu Materialéw Magnetycz-
cznych ,Unitra-Polfer” w Woznikach, pow. L.osice.

Wymienione podzespoly sa wytwarzane przy zastosowaniu rdzeni ferrytowych, produkowanych w ZMM
, Unitra-Polfer”. Szczegélowe dane, dotyczace tych rdzeni, sa zawarte w katalogu pt. ,Materialy i rdzenie
ferrytowe” wydanym przez WPM ,,WEMA”.

Dystrybutorem cewek, filarow i dlawikow jest:

k@

OZNACZENIA I OKRESLENIA

Tlumienno§é wtraceniowa., Wyraza si¢ zalezno$-
cig

Ul
A= 201%@ [dB]

w ktérej:

U, — napiecie mierzone na obcigZeniu o rezy-
stancji réwnej rezystanciji generatora zasilajace-
go i polgczonej bezpoSrednio z generatorem
U, — napiecie jak U,, ale przy polaczeniu ob-
cigZenia z generatorem przez badany ukiad.

Zaklad Materialow Magnetycznych

01-029 WARSZAWA, ul, Dzielna 60
Telefony: Centrala 38-12-21

Teleks: 81-35-08

LE
LEJ

, Unitra-Polfer”

Dziat Zbytu 38-79-49

Lo — Indukcyjno&é cewki przy takim polozeniu
rdzenia dostrojczego, Ze stata indukcyjnoSci cew-
ki A, ma w przyblizeniu warto§¢ znamionowa,
Ly — Indukcyjno§é cewki przy krancowych po-
lozeniach rdzenia dostrojczego w zakresie do-
strajania.

Lica wielkiej czestotliwoSci

Lica wielkiej czestotliwoSci w oplocie jedwab-
nym,

LEJmitka)Lica jak LEJ w oplocie luZnym nitka jedwab-

na.

. P . N Liczba zwojow
Stata indukcyjnoSci cewki ; |
Q Dobro¢ cewki
L _ oL
A, = ey [nH] Q=--
r — Rezystancja szeregowa strat cewki przy
Sprzeznosé obwodéw filtru. Wyznacza sig z za- pulsacji rezonansowej w. W przypadku wbudo-
leznosci. wanego kondensatora r zawiera réwniez rezy-
stancje szeregowsg strat kondensatora.
kQ = I/ E: z Modul impedancji. Wyraza si¢ zalezno$cig
Z'r I
Z=VR+X
w ktoérej: w ktérej R — Skladowa czynna (rezystancja)
Zr = w L Q — Rezystancja -rezonansowa obwodu X — Skladowa bierna (reaktancja)
pierwszego, gdy obwod drugi jest odstrojony. L Wspblezynnik  temperaturowy  indukeyjnoéci
Z'r — Rezystancja rezonansowa obwodu pierw- cewki
szego gdy obwod drugi jest dostrojony do tej Lo—L 1
samej czestotliwo$ci. 2 1 b —6,°
j cze a i T, f10%°c]
Indukeyjnosé cewki L,, L; — Indukcyjnosci cewki odpowiednio w

Zakres dostrajania

L_—L
AL _ 2= 409 [%]

T I

temperaturach granicznych T, i T, przedzialu
temperatur, przy czym T,>T,. W zaleinosci od
przyjetego przedzialu temperatur T, lub T,
réwna sie 23°C,

L — Indukcyjno§é cewki w temperaturze 23°C.



Dla ulatwienia korzystania z danych technicznych podzes-

potéw, ujetych w katalogu, ponizej jest podany nombgf'am,

z ktbérego mozna odezytaé warto§é czestotliwofci, indukeyj-

noSci lub pojemno$ci przy znanych dwéch wielko§ciach
z trzech wymienionych.
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Czestotliwosé rezonansowa w zaleznofci od indukeyjnoSei i pojemno$ci




- CEWKI 7X7

WIADOMOSCI OGOLNE

Cewki 7X7 sg stosowane w filtrach posredniej czesto-
tliwosci oraz jako cewki oscylatoréw, wejSciowe, obwo-~
déw detekeji i inne w odbiornikach radiowych i telewi-
zyjnych,

Cewki sa przeznaczone do montazu na plytkach druko-

wanych o rastrze 2,5 mm.

Cewki odznaczajg sie wystarczajgco duzymi wartos-
ciami dobroci, majg szeroki i liniowy zakres dostrajania
indukeyjnoéci. Dostrajanie cewek jest plynne i pewne.
Zapewnia to konstrukcja rdzeni dostrojczych i ich dobra
wspélpraca z korpusem podstawki.

Cewki majag odpowiednio duze wartosci statych in-
dukcyjnosci Ar. Wynika to z konstrukcji obwodu ma-
gnetycznego cewek, skladajgcego si¢ z rdzenia dostroj-
czego i rdzenia ekranujacego. Ksztalt wannowy rdzenia
ekranujacego sprawia, Ze szczeliny w obwodzie magne-
tycznym nie sg zalezne od tolerancji wymiaréw rdzenia
i nie sa zbyt duze.

Cewki sg wyposazone w ostone ekranujaca, wykonang
z miedzi z zapewniong dobra lutownoS$cia koncéwek
oston. Cewki moga byé wykonane bez oslton ekranuja-
cych, gdy nie istnieje potrzeba ekranowania, Mogg byé
réwniez wykonane bez rdzeni ekranujacych.
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Cewka wewnatrz oslony ekranujgcej moze mieé¢ wbu- . O
dowany kondensator plytkowy, przy czym maksymalne T -
wymiary kondensatora sa nastepujace: T

szeroko§é 6,7 mm

wysoko§é 8,5 mm . L

grubo§é 1,6 mm

$rednica konicowek 0,3 mm

rozstawienie koncéwek ok. 2,5 mm.

Rdzenie i czeSci do cewek 7X7
Liczba
Pozycja Nazwa rdzenia lub czesci Oznaczenie lub numer rysunku sztuk na Material

komplet

la Rdzefh dostrojczy RWT 2,6X1,2X6,3/F-605 1 ferroxyd 605

b Rdzenn dostrojczy RWT 2,6X1,2X6,3/F-82 ferroxyd 82

2a Rdzenh ekranujacy RWa 6,5X6,3/F-201 1 lub 0 ferroxyd 201

b Rdzen ekranujacy RWa 6,5X6,3/F-82 ferroxyd 82

3 Podstawka 1.-9/C-2621-179 1 polistyren

4 Oslona ekranujgca L-9/D-2775-024 1 lub 0 miedz




Cewki sa oznaczone i cechowane liczbami trzycyfrowy-
wymi., Cyfry sg oznaczone kolorem Kkropek umieszczo-
nych na goérze ostony ekranujgcej wg nastepujgcego
kodu:

1 — brazowy 6 — niebieski
2 — czerwony 7 — fioletowy
3 — pomaranczowy 8 — szary

4 — 761y 9 — bialy

5 -— zielony 0 — czarny

Cyfra pierwsza oznacza grupe konstrukcyjng cewek wg

ponizZszych oznaczeni:

1 — grupa 100 — cewki do czestotliwo§ci posredniej
AM 465 kHz

2 — grupa 200 — cewki do czestotliwosci posredniej
FM 10,7 MHz

3 — grupa 300 —cewki, poza grupa 100, na zakres
czestotliwo$ci do 2 MHz

4 - grupa 400 — cewki, poza grupg 200, na zakres
czestotliwo§ei do 20 MHz

5 — grupa 500 — cewki na zakres czestotliwo§ci do 60
MHz (jest to grupa zarezerwowana).

Cyfra druga i trzecia fworzg numer kolejny cewki od 01

do 99 w kazdej z grup konstrukcyjnych.

015-45°
Q
; “U Podstawka
sas il L-9/C-2621-179
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Bl N NN NIRONNNN —
=
-
29| 25 24|
74

Rdzent dostrojczy RWT 2,6X1,2X6,3/F-605
i RWT 2,6X1,2X6,3/F-82

1 — RWO 2,6X1,2X6,3/F-605 dla cewek grupy
100 i 300
— BWO 2,6X1,2X6,3/F-82 dla cewek grupy
200 i 400

2 — derlin czarny przy rdzeniu F-605
— derlin bezbarwny przy rdzeniu F-82

63
43

min 0,68

N
>
AN
16

Rdzeni ekranujgcy RWa 6,5X6,3

36 ‘S‘
}
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4 3

345 15 3
73

06

69

Oslona ekranujgca L-9/D-2775-024

Wiasnos$ci podstawowe cewek

Grupa konstrukeyjna cewek

Dane technicze
100 i 300

200 i 400

Rdzen dostrojeczy

RWT 2,6X1,2X6,3/F-605

RWT 2,6X1,2X6,3/F-82

RWT 2,6X1,2X6,3/F-82

Rdzen ekranujgcy RWa 6,5X6,3/F-201

RWa 6,5X6,3/F-82 | —

Stala indukcyjno$ci AL [nH] 15,5 18,5 ' 9

Zakres czgstotliwo$ci pracy [MHQ]— 0,15...2 1...15 do 20

Zakres dostrajania +15 +15 +5
AL

indukcyjnosci L [%]

Wsp6tezynnik —20-+-23°C +50+-150 501150

temperaturowy e —

a[10-%/°C] 23-+-55°C 01150 01150




Maksymalne liczby zwojéow uzyskiwane na podstawce

3
L-9/C-2621-179 2 :
(bez uzwojefi wtérnych i odczepbw) N \
10000t
Pelne Jedna 8 X
Przew6d nawojowy wypelnienie warstwa 6
N N p
LE 6X0,03 250 o
LEJ 8X0,03 96 16 “
LE 8X0,03 180 19 /
LE 120,03 150 8
LEJ 4X0,04 96 16 6
LE 4X0,04 230 4 \
LEJ 6X0,04 75 15 3
LE 6X0,04 150 2
LEJ 8X0,04 76 13
100
LE 8X0,04 110 8 C Maksymalna
LEJ 120,04 60 12 6 liczba zwoj6w
LE 12X0,04 90 4 uzyskiwana na
LE 6X0,05 17 3 A podstawce L-9/
DNE ul 0,06 530 % 2 Jalemmosei 0d.
DNE ul 0,08 310 35 o ( | Srednicy prze-
DNE ul 0,1 230 30 00 Z 34 6807 7 34 &1 Wodunawojo-
| DNJJ 0,1 60 15 Dimm) Wego
L L
4y F=465 kHz q o F=12MHz q
o —— N=105 "o 20 T~ ¥=110 w0
4 \
»\ LE 6%005 —— LE 8x004
10 +10 M~ 130

. \\\\ A =155 nH

120
10
N
[
NN o
NN

4 5
Obraty rdzenia-k

Dostrajanie indukcyjno$ci i przebieg dobroci
w zalezno$ci od obrotéw rdzenia dostrojczego
przykladowej cewki z grupy 100

o

T . F=107 Mz ¢

+20 N=E 150
LE] 8x0,03|

+10 M0

A;,_-ﬂ,.fnll"

///

q
%\‘\m
\ 190
N

£ J

1 5
Obroty rdzenia—k

Dostrajanie indukcyjnoS§ci 1 przebieg dobroci
w zalezno§ci od obrotéw rdzenia dostrojczego
przykladowej cewki z grupy 200

0 \ 126
= ﬁsﬂ/\ N
N #0
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100

i\ 90

4 5
Obroty rdzenia~k
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Dostrajanie indukcyjno§ci i przebieg dobroci
w zalezno§ci od obrotéw rdzenia dostrojczego
przykladowej cewki z grupy 300

f f=MIMhz Q

+20 Al e
LE78x003

O 150

AL'Q nH -
N w0
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4 5
Obroty rdzenia-k

Dostrajanie indukcyjnoSci i przebieg dobroci

w zalezno§ci od obrotéw rdzenia dostrojczego

przykladowej cewki z grupy 400 bez rdzenia
RWa 6,5X6,3/F-82 i bez ostony ekranujacej
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Przebiegi przykladowe Q = f(f) cewek o rdze-
niach: dostrojezym RWT 2,6X1,2X6,3/F-605
iekranujgcym RWa 6,5X6,3/F-201dla grup kon-

strukcyjnych 100 i 300

Rdzen dostrojezy usytuowany w §rodku zakresu

przestrajania (Ar =~ 15,5 nH).

Cewka Przewdd nawojowy N L[uH]
1 LE 3X0,03 500 3930
1A | LE 3X0,03 186 535
2 LE 2X3X%0,03 250 979
2A | LE 2X3X0,03 185 540
3 LE 8X0,03 180 501
34 | LE 8Xx0,03 127 256
4 LE 12X0,03 150 355
5 LEJ 8X0,03 98 1475
6 LEJ 24X0,03 47 35,8
64*) LEJ 24X0,03 417 (29,4)
7 LE 4X0,04 230 830
8 LE 6X0,04 150 357
84 | LE 6X0,04 125 243
9 LE 8X0,04 110 190
94 | LE 8X0,04 87 117

10 LE 12X0,04 90 129

11 LEJ 4X0,04 93 138

11A | LEJ 4X0,04 58 534

12 LEJ 6X0,04 75 90,0

13 LEJ 8X0,04 73 82,2

134 | LEJ 8X0,04 48 37,9

14 LEJ 24X0,04 (nitka) 40 25

15 LE 6X0,05 117 213

15A | LE 6X0,05 71 79

16 DN ul 0,06 530 4470

16A | DN ul 0,06 221 764

17 DN ul 0,08 310 1620

174 DN ul 0,08 183 543

*) Cewka o rdzeniach: dostrojczym RWT 2,6X1,2X6,3/F-82, ekra-

aujgeym RWa 6,5X6,3/F-82

120 -i
7Y N 200
N N D [ e
R \ .
o NEZaN
130 // \/ 16/ ,\%\
;s
120 / . / 4 s \\M
7 ‘4
29/
#0 ,79 1 \ \
100 . o \
90 10, / » ﬁ“/\\ 14
12 / '_74 y74% &”%
ZRE N/ BN
o VY

1

2 3 4 6 8 10 20 f(MHz)

Przebiegi przykladowe @ = I (f) cewek o rdze-

niu:

Rdz

dostrojezym RWT 2,6X1,2)X6,3/F-82 i ekra-
nujgcym RWa 6,5X6,3/F-82
dla grup konstrukcyjnych 200 i 400
en dostrojczy usytuowany w érodku za-
kresu dostrajania (AL 13,5 nH).

Cewka Przew6d nawojowy N L{uH]
1 LEJ 4X0,04 93 114,0
2 LEJ 24X0,03 47 29,4
2A¥) LEJ 240,03 47 (35,8)
3 LEJ 4X0,04 16 3,34
4 LEJ 60,04 15 2,93
5 LE 8X0,03 19 4,75
5A**) | LE 8X0,03 19 4,80
6 LEJ 8X0,03 16 3,40
6A***)| LEJ 8X0,03 16 2,35
7 LEJ 8X0,03 8 0,766
8 LEJ 240,03 11 1,568
9 LEJ 240,03 6 0,44
9A***)| LEJ 24X%0,03 6 0,32
10 DNE ul 0,06 45 27,0
11 DNE ul 0,06 23 6,58
12 DNE ul 0,08 35 16,4
13 DNJJ 0,1 15 2,63
14%%%) DNE ul 0,1 15 2,03

*) Cewka o rdzeniach: dostrojezym RWT 2,6X1,2X6,3/#-605, ekra-

nujagcym RWa 6,5X6,3/F-201
**) Cewka bez ostony ekranujgce]j

**) Cewki bez rdzeni RWa 6,5X6,3/F-82 i oston ekranujacych.




Zestawlenie cewek i obwodéw produkowanych

Liczba zwojéw N

; ean |
- Pojemnosé }
|

Cze- . i Tworz
stot?i- 11::;‘;_ Do- vzwojenta: d‘;::;» 7e?,‘vne-‘ filtr wy
Ozna- Zastosowanie**) wos‘é nos¢ broé giéwnego wtérnego tora 20 i sche- porgezeniu
czenle p(;zlja- L Q obwo- mat ;hlzbcg:)v:\{],z
:ze- odcze- | du* . )
MHz #H Od;lz,e pue pF) pF ] dem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 13
101 | cew. filtru p.cz. AM ew. z rez. 0,465 72,8 85 68 4 4 1600 | 31 101
¢er. plerw-wtor 102
102 | cew. filtru p.cz, AM, pierw. 0,465/ 72,8 90 68 1600 | 10 101
103 | cew. obw. det. AM 0,465 12,8 85 68 30 16C0 | 30
104 | cew. filtru p. cz. AM z rez. cer. 0,4€5, 116,0 95 | 86 6 6 10C0 | 31 104
' 105 ew.
105 | cew. filtru p. cz. AM z rez. cer. 0465 72,8 €5 | 68 7 7 1600 | 31 105
104 ew.
106 | cew. filtru p.cz. AM, pierw. 0,465 64,8 90 | 66 4 1800 | 71 107
107 | cew. filtru p.cz. AM, wtér. 0,465 122,0 95 91 4 950 | 71A | 106
108 | cew. obw. det. AM, pierw. 0,465 64,8 %0 | 66 1800 | 10 109
109 | cew. obw. det. AM, wtér. 0,465 64,8 85 | 33 33 1 1800 | 73 108
110 | cew. obw. det. AM, pierw. 0,465 54,3 75 | 60 36 2150 | 72 11
111 | cew. obw, det. AM, wtér. 0,465| 116,0 90 44 44 11 1000 | 74 110
114 | cew. obw. det. AM, lub
cew. eliminatora p.cz. 0,465/ 120,0 70 34 57 32 960 | 32
115 | cew. filtru p.cz. AM, pierw. 0,4€5| 601,0 100 | 195 19 180 | 30 116
116 | cew, filtru p.cz. AM, wtér, 0,465 601,0 95 7 188 2 180 | 32 115
117 | cew. filtru p.cz. AM z rez. ’
cer, wtor. 0,465] 545,0 <0 20 170 5 200 | 32 118
118 | cew. filtru p.cz. AM, z rez.
cer. pierw. 0,4€5| 545,0 90 | 101 91 7 200 | 32 117
301 | cew. osc. f. ér. 1 168,0 60 | 95 5 11 140 | 32
302 | cew. osc. f. &r. 1 120,0 0|79 9 14 200 | 32
303 | cew. osc. £, dt. 0,6 | 1600 70 | 86 10 | 20 430 | 32
3C4 | cew. osc. f. db. 0,6 226,0 75 107 8 12 300 | 32
305 | cew. filtru wejsé. f. db, wtor. 0,2 |3720,0 55 | 525 15 140 | 711B | 3186
306 | cew. filtru wejéé, f. sr. I, wtér. 0,6 339,0 100 | 155 11 195 | 71B | 309
307 | cew. filtru wejsé f. &r. IL. wtér. 1 1130 | 125 | 90 6 215 | TIB | 308
308 | cew. filtru wejsé. £f. §r. II, pierw. 1 113,0 125 920 1 215 | 1B 307
309 | cew. filtru wej$é. £, ér. I, pierw. 0,6 339,0 100 | 185 9 195 | 71B | 306
310 | cew. ose. f, ér. I 1 124,0 65 | 92 9 17 195 | 16
312 | cew, osc. f. db. 1 261,0 55 | 128 13 25 85 | 76
313 | cew. osc. f. §r. (rownolegle
[ z wariometrem) 1 390,0 50 | 160 52 | 10
314 | cew. osc. f. dt (szeregowo
z wariometrem) 1 177,0 60 | 106 130 | 10
315 | cew. obw. wej§é. f. dl. (szeregowo
z wariometrem) 0,6 323,0 80 | 140 265 | 10
316 | cew. filtru wejsé. f. di. pierw. 0,2 {3720,0 55 | 525 26 140 | T1B 305"
317 | cew. osc. f. dl. 1 3470 | 100 | 3-+9 | 148 3 60 | 34
318 | cew. osc. f. &r. 1 101,0 95 | 3+8 | 76 3 240 | 34
201 | obw, filtru p. cz. FM, ew. wtér. 10,7 2,43 | 100 13 1 82 6 | 40
202 | obw. det. FM, pierw. 10,7 2,43 75 7 6 5 82 6| 44 203
203 | obw. det. FM, wtér. 10,7 3,95 80 9 9 4 47 6 | 44 202
204 | cew. filtru p. cz. FM, pierw. 10,7 1,36 75 9 1 160 | 30 201
205 | obw. filtru p. cz. FM 10,7 2,43 90 13 3 82 6 | 40
206 | obw. filtru p. cz. FM 10,7 2,43 90 13 2 82 6 | 81
207 | obw. filtru p. cz. FM wt6r. 10,7 2,43 90 13 2 82 6 | 82 215
208 | obw. det. FM, wtor, 10,7 3,95 80 9 9 1 47 6| 44 210
210 | obw. det. FM, pierw. 10,7 2,43 5 13 7 82 6 | 41 208
211 | obw. filtru p. cz. FM, pierw. 10,7 2,43 75 13 2 - 82 6 | 80A | 212
212 | obw. filtru p. cz. FM, wior. 10,7 3,95 80 1 2 47 6 | 80A 211
213 obw. det. FM, pierw. 10,7 2,43 70 13 9 82 6 | 84 214
214 obw. det. FM, wtor. 10,7 3,95 5 9 9 2 47 6 | 86 213
215 | obw. filtru p. ¢z. FM, ew. pierw. |10,7 243 | 85 6 7 2 82 6 | 83 207 ew.
216 | cew. filtru p. cz. FM 107 2,07 70 13 2 100 | 71
217 cew. filtru p. cz. FM 10,7 1,09 65 9 3 200 | 30

10




1 2 3 « | s 6 7 8 s | 10 | 1t | 12 13
218 | cew. obw, det. FM, wtér. 10,7 4,18 75 9 9 1 50 33 219
219 | cew. obw. det. FM, pierw. 10,7 6,71 70 11 12 5 30 32 218
403 | cew. osc. f. kr. 6 6,02 65 19 2 5 110 32
405 | obw. filtru wejs¢ f. kr, (49m),

wtérny ’ 6 6,07 115 21 2 82 30 80 406
406 | obw. filtru wejsé. f. kr. (49m)
pierw, 6 5,82 115 21 4 82 35 80 405
407 | obw. osc. f. kr. (49 m) 6 4,86 60 18 5 82 58 85
408 | cew. korektora f. kr. (49 m) 3 43,3 17 85 56 10
409 | cew. osc, f. §r. i dL (szeregowo
z wariometrem) 6 5,55 5 20 120 10
410 | cew. osc. f. §r. 11 3 61,2 85 65 12 40 76
411 | cew. obw. wejsé. f. kr. 6 10,4 60 29 6 60 70
412 | cew. osc f. kr. 6 10,4 60 21 2 6 60 75
*) Kondensator plytkowy ceramiczny N 075
**) Przyjete skroty:

cew, — cewka f. kr. — fale krotkie osc. — oscylator rez. cer, - rezonator

det. — detektor £, $r. — fale $rednie p. CZ. — posrednia ceramiczny

f. dh. — fale diugie obw. ~— obwod czgstotliwose wejse. — wejsciowy

pierw. — pierwotny wtor. — wtorny
1 2 1 2
| }rg&r
*
o o 0 e}
3 4 5 3 9 5
10 11
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 6
(o]
L]
L] L4
* . ) .
3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
. 30 3 32, 33 34
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 &
o [¢) o
- - o g O
. .
L]
L
e} ¢} [} ) o) [¢) o
3 9 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
70| 71 A 7B 72
1 2 6 1 2° [ 1 2 6 1 2 6
<] o Q O ¢} (o}
* g
b .
1]
(] *
[ E_Q_.
e} l O ) (L o— l
3 4 5 3 4 5 3 9 5 3 4 5
73 74 75 76
Schematy ideowe cewek produkowanych.
Uwaga. Schematy o oznaczeniach rozpoczynajacych sie¢ cyfrg ,1” lub ,3”

sg zalecane do stosowania w nowych konstrukcjach.

1




[
@»o
(O
a0
0
[OXY
Y
w

20 21 22

W
N
[N

L

Eo
.

84 85 86

Schematy ideowe produkowanych obwodéw (cewki z wbudowanymi
kondensatorami)

sg zalecane do stosowania W nowych konstrukcjach.

Uwaga. Schematy o oznaczeniach rozpoczynajacych sie cyfrg ,2” lub ,4”

3 4 5 5 3 1 5 3 4 5 3 5
0 M 42 43 “
1 2 1 2 1 2 7
id L ]
& @ L3
) -lr
(e} e} Q o l
3 4 5 3 4 5 3 7 5 3 5 3 5
80 804 81 82 83
1 2 6 1 2 6 1 2 &

Warunki techniczne:

L-9/W-4391-0043 — Cewki 7X7

L-9/W-4390-0003 — Filtry i obwody rezonansowe odbior-
nikéw radiofonicznych, Ogoélne wy-
magania i badania.

Sposéb zamawiania

W zamowieniu nalezy podaé oznaczenie cewki i liczbg
sztuk zamawianych.

W przypadku zamawiania cewek w czgSciach, w zamo-
wieniu nalezy podaé oznaczenie rdzeni, nazwe i numer
rysunku czeéci oraz liczbe zamawianych sztuk.

12




CEWKI 12X12

Cewki 12X12 sg stosowane w filtrach po$redniej czg-
stotliwodci oraz jako cewki oscylatoréow, wejsciowe,
obwod6éw detekcji i inne w odbiornikach radiowych
i telewizyjnych.

Cewki sg przeznaczone do montazu na plytkach dru-
kowanych o rastrze 2,5 mm.

Cewki odznaczaja sie odpowiednio duzymi warto$cia-
mi dobroci, majg szeroki i liniowy =zakres dostrajania
indukcyjnodci. Dostrajanie cewek jest plynne i pewne,
co wynika z dobranych wymiaréw i tolerancji gwinto-
wanych rdzeni dostrojczych oraz korpuséw z wypustka-
mi, w ktérych rdzenie nacinajg sobie droge przy wkre-
caniu.

Cewki majg ostong ekranujaca, wykonang z aluminium
z zapewniong dobra lutowno$cia koncéwek oston. Gdy

SWW 1158-83

nie istnieje potrzeba ekranowania, cewki moga byé wy-
konane bez oston ekranujgcych. Uzwojenia cewki sg wy-
konywane w zalezno$ci od wymagan i konstrukcji cewki,
tj. na jednym z trzech korpuséw cewek lub bezpoéred-
nio na korpusie podstawki.

Cewka wewnatrz oslony ekranujgcej, moze mieé wbu-
dowany kondensator ptytkowy lub walcowy, przy czym
maksymalne wymiary kondensator6w sa nastepujgce:
kondensator plytkowy 10X10X23 mm (w przypadku gdy
konstrukcja cewki nie zawiera rdzenia garnkowego),
kondensator walcowy ¢ 3,9X9 mm.

Literowe oznaczenia koncowek cewki (4, B, C, D, E,
F) identyfikuje wglebienie znajdujgce sie w pod-
stawce przy koncowce C.

Oznaczenie cewki jest umieszczone na §ciance ostony
ekranujgcej po stronie koncéwek F, A.

Zestawienie rdzeni i czeSci cewek 12X12

Nazwa rdzenia Oznaczenie Liczba
Foz. lub czesci lub numer rysunku sztuk na Materiat
komplet
Otwory w plytce
odstronydrukuz‘jz's 2525 25 ]
I ="16%¢12 le | Rdzen RGMs 4X0,8X10/F1001 ferroxyd 1001
{199 ,ﬁ"{_ ] gwintowany
| 20187 e 16 | Rdzen RGMs 4X0,8X10/F-201 terroxyd 201
& E‘ & gwintowany 1
&\ | % o 1c Rdzen RGMs 4X0,8X10/U-31 ferroxyd U-31
¢i‘-_ 125¢£ gwintowany
1d Rdzen RGMs 4X0,8X8/U-31 ferroxyd U-31
125%12,5 gwintowany
Ay 2a | Rdzen garnkowy| RGa 10X8X9/F-201 | ferroxyd 201
mbed 2b | Rdzen garnkowy| RGa 10X8X9/U-11 | 1100 | rorroba st
2ab { :——‘ .
4\‘:4\ ; : 3 Rdzen plytkowy | RKs 10X5X1,3/F-201 11ub 0 | ferroxyd 201
Sabe mL_,: | o 4 Podstawka L-9/C-2621-133 1 polietylen
_5\‘* té,\ ! | 5;’- z korpusem ’ niskocinie-
E niowy
8 4 5a Korpus cewki L-9/D-2621-184
\al 5b Korpus cewki L-9/D-2621-137 l 11ub 0 | polistyren
9 5¢ Korpus cewki L-9/D-2621-181 P
J<1_ H J: 6 Wktadka L-9/D-2621-142 ) 2,11ub 0] polistyren
7 Rurka @ 4,5/1 PN-67/C-89209 | 11ub 0 PCW
8 Ostona L-9/D-2775-022 1 lub 0 | aluminium
ekranujgca
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957
78

0311

437

Korpus cewki L-9/D-2621-184

114

17

25,2

Podstawka z korpusem

L-9/C-2621-133

657

¢78

a3l 03—
a3 7,95 U9
7
Korpus cewki L-9/D-2621-137
7! 17l
e
-@' 28
\ <
03 , a3ﬂz5l a35
Korpus cewki L-9/D-2621-181
5 )
F*‘!
_ = rl
. N
| < 1
05 |
‘ el
S
_ 125
15
N
i [0
!

Wkiladka L.-9/D-2621-142

Oslona ekranujgca

L-9/D-2775-022

Wlasnoéci podstawowe cewek w zaleino§ci od konstrukcji obwodu magnetycznego i uzwojenia

Symbol Zakres Zakres ‘Wsp6i-
Rdzeh Rdzen Korpus grupy Stata Ap czastft']i- dost'raja- czynnik
gwintowany ekranujacy cewki konstru- woscel nla/ tempera-
keyinej nH MHz ALIL | turowy o
% 10-%/°C
|
Ms4X0,8X10/F-1001 RGa 10X8X9/F-201 L-9/D-2621-184 II a | 255
oraz -
RKs 10X5X1,3/F-201 L-9/D-2621-137 ‘ b 23,5
T 7| do 08 +15 04150
L-9/D-2621-137
uzwojenie w sekcji c 25,5
dolnej i érodkowe]
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Symbol Zakres | Zakres Wspét-
Rdzen Rdzen Korpus grupy | Stata 4y, | c7estotll= | distraja- Jﬁieiﬁ.
gwintowany ekranujacy cewki konstru- wosel AIE/HL turowy «
keyinej nii MHz o —
i 107¢°C
‘ RGa 10X8X9/F-201 L-9/D-2621-184 1 d 18,7
| dnem do gb L-9/D-2621-137 f 18 30150
T ~9/D- -
Ms43<0,8% 10/F-1001 | o O BTV | do 08 | +15
RGa 10X8X9/F-201 1.-9/D-2621-184 e 20 50--120
dnem do dotu T
Ms4X0,8X10/F-201 | RGa 10X8X9/F-201 L-9/D-2621-184 g 18
dnem do géry do 2 +15 80+ 12¢
“ L-9/D-2621-132 | h 17,2
Ms4¢0,8X10/U-31 RGa 10X8X9/U-11 J L-9/D-2621-137 ’ i 10,5 ‘
dnem do géry ) 504150
L.-9/D-2621-181 k 12,0 1,5--20 il() o
RGa 10X8x9/U-11 L-9/D-2621-137 j 10,5 | 50150
dnem do dolu
Ms4}0,8X10/U-31 — L-9/D-2621-137 ! 1 7,2
L-9/D-2621-181 m 9,0 aa
B L-9/D-2621-133 n *) 10-+-60 0120
Ms4x0,8 X 8/U-31 — L-9/D-2621-181 o 8,0
+10
L-9/D-2621-133 ‘ p *)
") Stala Ay, zalezy od diugosdel uzwojenia na korpusie podstawki L-9/D-2621~133.
Maksymalne liczby zwojéow uzyskiwane na korpusach
L-9/D-2621-184, L-9/D-2621-181 i L-9/D-2621-137
(bez uzwojeri wtérnych i odczepbw)
Korpus Korpus
Korpus
L-9/D-2621 |L-9/D-2621
184 (sekcja|-181 (sekcja L-9/D-2621-137 10000
Przewéd nawojowy gtéwna) | gléwna) g
S Ml a— N
pelne wy- jedna peine wy- jedn=z .
peinienie | warstwa | pelnienie warstwa g
LE 8x0,03 320 2 \
LEJ 8X0,03 181 23 0 \
LE 24X0,03 115 8
LEJ 240,03 105 16 6
LE 36X0,03 80 4
LEJ 360,03 77 2 AY
LEJ 4X0,04 190 21 2 \
LE 6X0,04 280
LEJ 6X0,04 145 27 1lE X
LE 8X0,04 240 240 -6
LEJ 8X0,04 136 119 24 4
LE 12X0,04 1680 160 2 \
LEJ 120,04 104 18 90 2 \
LEJ 24X0,04 1
(nitka) %6 .
LEJ 240,04 55 348 %@m‘;y 34681
LE 6X0,05 200 200
LE 10X0,05 100
LEJ 10X0,05 85 16 Maksymalna liczba zwojéw w za-
LE 160,05 lezno$ci od §rednicy przewodu dla
’ 80 korpusu cewki L-9/2621-184 (uzwo-
LEJ 5X0,07 80 jenie w sekcji gtownej) craz dla kor-
DNE ul 0,06 1000 pusu cewki L-9/D-2621-137
DNE ul 0,08 550 45 (uzwojenic w trzech sekcjach)
DNE ul 0,10 450
DNJJ 0,10 110 20 21
DNE ul 0,12 31
DNJJ 0,12 18
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Do dostrajania cewek nalezy stosowaé wkretak o prze-

kroju grota podanym na rysunku.

Przekr6éj grota wkreta-
ka do dostrajania cewek

Dostrajanie indukeyjnosci i przebieg dobroci w za-
leznosSci od obrotéw rdzenia dostrojczego przykla-
dowych cewek z grup konstrukcyjnych podanych

na rysunkach

!
<

al
a F=1MHz
AN a N=505
LE24%0,04n
_\\A_L
L
+10
\ A=25,50H

190

180

170

160

VL4

2 3 4
Obroty rdzenia k

al
Vil o | 1okt

220 N=70

~{Z LE 12%0,04
L
0 AN
A= 2550t
0

; N

—180

170

160-

150

140

130

3 4
Obroty rdzenia k

JE
>

L d =06 MHz q
+20 N=§7
LE] 120,04
+90 750
0 140
A=18"H ; \ \
-10 < \\ 0
< \
3 ¢
—onl ¥
20 ﬁ © . _AL 120
-30F T 7 \ L
ol |.kx08
! 1
0 1 2 3 4 5
Obroty rdzenia k
Al 9=
L 1%/ r=06 Mz g
W=97
. 0] 125004
+10 170
g 160
=10 150
~20 \ 140
~30 \ N m 130
) \ \Q_
- 120
1 N N
g 7 2 3 4 5
Obroty rdzenia k
Al
L B rh f=1MHz q
+20 [~ ' N=90 so
~ LE] 12%004
"]
+1 155

N
AN

: al
-30} {

k=08 \
-4 |

0
. {f) A;=18nH
(W A =172 nH
-

x\ 150

/5448

AN
W 7 45
140

2 3
Obroty rdzenia k
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al
i ;| rmome g
N=21
+20 \\ ONT) 610 —130
+10 N | - 125
\ A =105nH
0 120
\ i
-0 ; N 175
q
a0k {m % \] 10
-30t ﬁx Al 105
1 !
0 1 2 3 4 5
QObroty rdzenia k
L,
el 1 k =107MHz  |Q
N=16
*20 1£724+003 1%
+10 \\ 170
0 5 ~J 160
SN & N
~10} f N N — 150
! } Jy=120H \\
=201~ 140
kxaiﬂ L N
|
0 1 2 7 4 5
Obroty rdzenia k
Al
) m =107 Mz |Q
+20 N=1n 140
— LEJ 240,03
—
+10 B— ~ 195
0 - N 70
N ﬁ=9nf/§ ‘\\
ok &) 125
_._)_ AEN]
! L
-0 120
. [ |
0 1 ? 3 4 5

Obroty rdzenia

al
L2 9( .
L% J r=6MHz ¢
N=21
+ —
V3 T
+10 \ 105
A=105nH
0 = A\ g 100
~kx08 \ \
-0 ;n N N 95
o = Lo
I N
0 1 2 3 4 5
Obroty rdzenia k
oL
i / =107 MHz q
+20 Nl 1102
~ ONJ7J G0
+10 100
AL= ZZ/?H
0 98
oL .
-0 \L\ 96
q
-2 \\ 94
I
0 1 2 3 4 5
Obroty rdzenia
m DNE ul Q10 N=30
Tl n F=G6MHz ¢
+20 00
e —
+10 \ 30
™
0 80
/\
A=78 11 N\ q
0 )
-10 T
og
Y ) T \ 60
— g) ——L
L
{_.__ +
—30— i
k*08
I I
0 1 7 3 4 5 6

Obroty rdzenia k
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4l
alg ONE ul 010 N=7 <04 F=10,7MHz
[ 1% n 7=20 MHz ¢ L N 0 -«-%
+20 - 00 +20 —740
= \\\ LE] 24603
s > 90 +10 |
0 \\ 80 0 AN 130
2ot NN AN
-10 N 70 =10 55 N
g ¢ g q
ol 25 ¥ 60 ©
20 2 A oL -201- _ s
£ L '_‘T} L
-30% 50 "30—
i_Ax08
| |
! 2 k 7 ? 6 0 7 ? 3 4 5
Obroty rdzema k Obroty.rdzenia k
Al B
4ac ONEul- 010 N=30
Ll P r=6MHz
+20+- 100
+10 90
0 T~ 80
464 H| //Nv
-0l \\ 70
o \\ T~
ool 55 3 60
2
N \
-30 e ™ 7150
;..k_"‘gx_g. | 3
g 1 2 3 4q 5 6
Obroty rdzenia k
[/ ]
i
180 3
A
160 / \ \\
1/
40 ///
TR
120
4 ;? N Grupa
‘/ //‘ A Cevka PzZe\.;véd N L konst uk-
7 / , NV nawojowy mH ! cyina
100 - / /7 \ , | E
9 /L;< } [ 1| LE 8x0,03 320 | 2,59 a
m¥: =1 1A | LEJ 8X0,03 171 0,727 a
\ / 4(@ 1B | LEJ 8X0,03 114 | 0,334 a
80 N 2 LEJ 40,04 170 0,747 a
/1 6 1\\ M 3 | LE 6X0,04 280 | 1,97 a
/ 3A LEJ 6X0,04 135 | 0,461 a
40 / \ 4 LE 8X0,04 240 1,47 a
’ \ 44 | LE 8X0,04 243 1,41 b
5 LE 6X0,05 200 0,968 a
2 40 60 80 100 200 300 400" 500 800 106 54 | LE 60,05 130 | 0.455 ¢
1(k#] 6 DNE ul 0,06 | 1000 26,1 a
Przebicgi przykladowe @ =: f(f) cewek o danych ujetych w 7 DNE ul 0,08 550 7,77 a
tablicy obok. Rdzen dostrojczy usytuowany w $érodku za- 8 DNE ul 0,1 450 5,07 a
kresu dostrajania (4, 2~ znamionowe), sA | DNJJ 0,1 110 0.314 .
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Q - L Grupa
Cewka Przew6d nawojowy N konstruk-
240 !‘f“\ /?A“L #H cyina
64 1 A
220 37 al A — 1 | LE 24X0,03 115 332 a
_6_\// 5 1A | LEJ 240,03 106 287 a
200 5 LE 36X0,03 80 159 a
= JA 2A | LEJ 360,03 77 149 a
180 447 2 3 | LET 80,04 128 411 a
150 ™ 4 | LE 12X0,04 160 643 a
_4\34/ \ ‘//7_ 4A | LE 12X0,04 150 540 b
140 b—— » o 5 LEJ 12X0,04 97 2317 a
'BJ/’, ;7 \ . \‘ E——’ 54 | LEJ 12x0,04 90 187 b
120 7 <2 6 LEJ 24X0,04 (nitka) 76 151,56 a
\Q 6A*)| LEJ 240,04 (nitka) 76 152,9 a
100 7 LE 100,05 100 252 a
7A | LEJ 100,05 85 186 a
60 8 LE 160,05 80 164 a
9 LEJ 5X0,07 80 167 a
200 300400 600 1000 f{kHz] —
*) Cewka bez ostony ekranujgcej
I Grupa
Q l ] Cewka Przewdd nawojowy N WH ; kons?:ruk-
%0 1 Vg ™ N : cyina
0 2‘7?\ / \ | 1 | LEJ 240,03 105 199 g
54 \ \. y 2 | LEJ 36X0,03 77 105 g
160 57 N\ \/21_ ‘ 24 | LEJ 36X0,03 . 51 46,7 g
—ﬁ\ <§\ \ \4A 3 LE 8X0,04 240 1060 d
150 a0 R N =T+ 34 | LE 8X0,04 243 1070 f
i & \\\)e( 4D 3B | LEJ 8X0,04 128 307 d
140 _574 / \\ \ i 4 | LEJ 12X0,04 97 177 d
4, 4A | LEJ 120,04 90 147 f
130 K/ / % /_\\ \\\/ e 4B | LEJ 12X0,04 97 167 g
20 38) // A AN LA 4c | LET 12X0,04 97 197 e
] ] \\ 58 4p | LET 12X004 90 139 h
110 f—— Lt Ly I 5 LEJ 24X0,04 (nitka) 76 104 g
3 7\0( N 4 54%)| LEJ 24X0,04 (nitka) 76 108 s
100 — / \ \ 1 5B LEJ 24><0,04 55 54,2 g
* 6 LE 60,05 130 380 f
%0 02 0304 0608 1 2 FlvHg 7| LEJ5X0,07 S d
*) Cewka bez oslony ekranujacej
Q L ‘__ I | - Grupa
|3, Ce s rzew6d nawojow N L | kons-
760 7/ \ T J ! \ /ﬂi’ e .ka Prze 1 Yy HH ::;1]};;
el
0N p= = 1 | LEJ 36X0,03 51 {272 | i
» o / /1 \/ 9 2 | LEJ 12XX0,04 70 | 60,6 i
40 A 720 3 | LET 24%0,03 16 | 28| k
30 | Y 2N 94 ¢ | LE 8X0,04 19 | 398| k
Y \ 7 \\ \[‘ % 44 | LEJ 8X0,04 24 | 565| i
120 e // 5 LEJ 12X0,04 18 | 375 k
/ %-/ i |/ 6 | DN ul 0,08 45 221 | k
110 1 7 v = 1/ -+ 7 DNJJ 0,10 21 4,26 j
ﬂ/ //// (\12/ s | DNJJ 0,12 18 | 3581 k
100 / AL/ P 7
87/ 4 / \ Y74 9 LEJ 24X0,03 | 16 2‘08j m
w0 8 AH| | A & 94 | LEJ 24X0,03 L 16 | 198] o
/ | // 10 LEJ 8X0,04 24 3,71 1
%0 7 / 1 11 | LEJ 12X0,04 18 | 262 m
avi 12 | DNJJ 0,12 18 | 27| m
70 - 13 ) | DNE ul 0,12 7 0,511 p
2 3 4 6 6810 20 30 40 60 f]Miy _
*) Diugosé uzwojenia 5,5 mm

Przebiegi przykladowe @ =1(f) cewek o danych ujetych w tablicach obok
Rdzen dostrojczy usytuowany w $rodku zakresu dostrajania (A; & znamionowe)
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Zestawienie cewek i obwodow produkowanych

Cczes- .
Mg | e | Ty
wosé | keyj- | Do- ze-
Oznacze- Zastosowanie****) pomia~ noyélé broé | giéwnego wtérnego [|kondensa- zewne- S;:\et- ni,c’lza’;z;v_
nie ru L Q tora ob- trona ka lub
f odcze- odcze- wodu obwodem
MHz vH pu pu pF pF .
3-23A1 | cew. filtru p.cz. AM pierw. 0,465/ 72,2 | 125 55,5 3,5 4 1610 | 15 3-23A1
wtér. 3-23A3
3-23A3 | cew. filtru p.cz. AM pierw. 0,465 72,2 | 140 55,5 1610 | 1 3-23A3
wtor. 3-23A1
3-23A5 cew. obw, det. AM 0,465, 72,2 | 115 65,5 26,5 1610 5B
3-23A9 | cew. obw, det. AM 0,465 72,2 | 100 55,5 45,5 1610 6C
3-23A10 | cew. p.cz. AM 0,465 72,2 | 110 55,5 3,5 1610 7
3-26A1 obw, det. AM 0,465 114,0 80 67,5 72,6 1000**) 10 | 53
3-26A2 | obw. filtru p.cz. AM, 0,465/114,0 | 85 | 81,5 55| 6 | 1000 10 | 57 |3-26A8
Z rez. cer.
3-26A3 | cew. filtru p.cz. AM 0,465| 72,2 | 125 | £5,5 8,5 1610 | 5A |3-26Ad
z rez. cer. pierw.
3-26A4 | cew. filtru p.cz. AM. 0,465 72,2 | 125 | 65,5 3,5 |345,5 1610 | 16 | 3-26A3
z rez. cer. wtor.
3-26A5 obw. det. AM 0,465 114,0 80 81,5 37,6 1000**) 10 | 52A
3-26A6 | cew. filtru p.cz. AM, 0,465| 72,2 | 120 | 555 65| 7 1610 | 15 | 3-26A2
Z rez. cer.
G3D cew. osc, . db. 0,6 |283,0 75 | 118 4,5 13,5 240 | 12
G4D cew. osc. f. dt. 0,6 (2280 | 75 |107,6| 5 10,5 300 | 11
G6D cew. osc. f. di. 0,6 (1620 | 70 | 9456} 9 19,5 430 | 11
GqD***) cew. osc. f. di. 1 53,0 105 72 470 3
G3s cew. osc. f. ér. 1 17,0 | 75 | 101 | 5 11 140 | 13
G6S cew. osc. f. §r. 1 1220 | 70 | 8 | 4 12 200 | 13
1-24F1 obw, filtru p.cz. FM, pierw. 10,7 2,32 70 17,5 6,5 82%) 9152 1-24F3
|-24p3 | obw. filtru p.cz. FM, wtér.  |107 | 230 g0 | 175/ 1 91% 1|51 | 124F1
l-2ap4 | obw. det. FM, pierw. 107 | o33 70 | 175 5,5 82%) 9|55 |1724F5
1-24F5 | obw. det. FM, wtor. 10,7 4,030 170 | 125|125 3,5 47%) 1] 56 1-24F4
1-24F6 cew. filtru p.cz. FM 10,7 2,53 80 17 1,5 83 4 1-24F1
ew.
1-24F7 | cew. filtru p.cz. FM 10,7 1,33 80 | 135 1,5 160 | 5A
1-24F9 | cew. filtru p.cz. FM 107 | 1,33 8o | 135 3,5 160 | 5A 1'241';1
w.
1-24F10 obw. filtru p.cz. FM, wtér. 10,7 2,490 175 16 3,5 82%) 1|51 1-24F1
1-3¢F2 | ObW. p.cz. FM 17 | 182 8 | 15 2 1000 | 15|54
G2ZK cew. osc. f. kr. 6 592 75 | 21,5] 2 11,5 110 | 10
G3K cew. osc. f. kr. 10,7 | 119 70 | 11,5| 2 8,5 180 | 10
G4k | cew. osc. L kr. 6 507 70 | 245 2 | 125 130 | 10
GBK#+) | CeW. osc. L. kr. 6 445 90 | 17 |35+3| 15 150 | 14
W3K cew. obw. wejsé. f. kr. 6 5,42/ 70 27,5 4 119 8
W4K cew. obw. weJ:é(::. f. kr. 10,7 1,21 70 12,5 4,5 176 5A
W5K cew. obw. weJﬁc. f. kr. 6 421 70 24,5 9 160 6A
WK )| CeW. obw. wejsé. f. kr, I 6 445! 90 21 2,5 35 150 | 9
W7Ks*)| ceW- obw. wejsé. f. kr, II 8 1.25| 80 10 1,5 6,5 555 | o
F-1 15 1,70! 100 16 62 2
F-3 cewki filtrow wej$¢. wzm, 0 0,65/ 110 9 0] 2
F-5 w.cz. 15 1,24/ 110 | 13 87| 2
F-4 cew. filtru wzm. w.cz. .30 0,53 65 8 50 | 2
F-10 = cew. obw. cz. r6znicowe] 6 8,14| 65 35 1 80 8
N wejsé det. wizji
F-13 i cew. kompensac. 3 52,2 55 98 47 | 2
S wzm. p.Cz.
F-14 cew. pulapka fonii 3 19,2 55 60 140 2
wzm. p.cz.
*) Kondensator plytkowy ceramiczny N 047
**) Kondensator walcowy styrofleksowy
***) Bez oslony ekranujacej p. cz. -— posrednia czestotliwosé
Przyjete skroty: f. kr. — fale krotkie pierw. — pierwotny
f. $r. — fale Srednie rez. cer. — rezonator ceramiczny
cew., — cewka obw. — obwodd W, CZ. — wielka czestotliwo$§é
det. — detektor osc. — oscylator wejsc. — wejSciowy
£, dt. — fale diugie WZMm. — wzmacniacz wtor, — wtoérny
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Schematy produkowanych cewek

Warunki techniczne

L-9/W-4391-0024 — Obwody p.cz. tranzystorowych od-
biornikéw radiowych grupy 3-23 A.
L-9/W-4391-0041 — Filtry p.cz. jednoobwodowe AM.
L-9/W-4391-0036 — Obwody p.cz. tranzystorowych od-
biornikéw radiowych grupy 1-24F.
L-9/W-4391-0042 — Filtry p.cz. jednoobwodowe FM.
1.-9/W-4262-0010 — Obwody wejSciowe tranzystorowych
odbiornikéw radiowych.
L-9/W-4262-0008 — Obwody oscylatoréw tranzystorowych
odbiornikéw radiowych.
1.-9/W-4391-0044 — Filtry do odbiornikéw telewizyjnych.
L-9/W-4390-0003 — Filtry i obwody rezonansowe odbior-
nikéw radiowych. Ogélne wymagania
i badania.

Sposob zamawiania

W zamoéwieniu nalezy podaé oznaczenie cewki oraz licz-
be sztuk zamawianych.

W przypadku zamawiania cewek w cze§ciach, w zamo-
wieniu nalezy podaé oznaczenie rdzeni, nazwe i numer
rysunku cze$ci oraz liczbe sztuk zamawianych,
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FILTRY 1228

Dwuobwodowe filtry pasmowe 12X28 sg stosowane we
wzmacniaczach pofredniej czestotliwosci odbiornikow
radicwych oraz we wzmacniaczach czestotliwo§ei po§red-
niej i réznicowej odbiornikow telewizyjnych,

Filtry sg przeznaczone do montazu na plytkach druko-
wanych o rastrze 2,5 mm.

Cewki obu obwoddéw filtréw sg zbudowane z tych sa-
mych elementéw (korpusy cewek i rdzenie), ktére sg sto-
sowane do budowy cewek 12X12. Do cewek filtré6w odno-
sza sie wszystkie dane techniczne zawarte w opisie ce-
wek 12X12, (str. 13).

‘W filtrach istnieje mozhwoéé ciggtego nastawiania
spreznodci k@ przez obrét dysku 7 (p. rys. i tabl. ponizej)
z umocowanymi w nim rdzeniami walcowymi (poz. 3).
Najwieksze sprzezenie wystepuje, gdy rdzenie walcowe
sg ustawione w kierunku réwnoleglym do diugodei filtru.

Zakres nastawiania spreino$ci wynosi od +15% dla ce-
wek z rdzeniem gwintowanym U-31 i garnkowym U-11,

SWW 1158-83

do +40% dla cewek z rdzeniem gwintowanym F-1001
i garnkowym F-201.

Sprzezenie pomiedzy obwodami filtrow zalezy od
przenikalnoéci rdzeni w cewkach, od przecie¢ pomiedzy
otworami ostony ekranujacej oraz od konstrukcji uzwo-
jen cewek, Uzyskiwane warto§ci sprzeznosci k@ w fil-
trach lezg w zakresie od 0,7 do kilkunastu.

Rurka (poz. 11) jest stosowana do dystansowania ele-
mentéw filtru, gdy jego konstrukcja nie zawiera rdzeni
garnkowych (poz. 2), korpuséw cewek (poz. 6) wkladki
falistej (poz. 10) lub niektérych z nich.

Filtry maja miejsce przeznaczone do wbudowania wew-
natrz oslony ekranujacej dwoch kondensatoréw o naste-
pujacych wymiarach maksymalnych:
kondensatory ptytkowe 10X10X2,3 mm,
kondensatory walcowe ¢ 4,7X10 mm,

i ¢ 4,1X10 mm (para).

g!wfrg wplylce
ruxowang o 2525 25 25 25 251 10xe12
stronie druky. -
. .\E <l> g/) L éﬁ Ar{({;
o )
i e
BEYY ‘ o
O
g8
Obw [ 285125 Obw Il
10
j N
babe SR
4 1
Tohed
atal STl
72'/E
U 3

Oznaczenie filtrow jest umieszczone na $ciance ostony ekranujacej po stronie koncowek CD obwodu I i BA obwodu II.
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Rdzenie i czeSci do filtrow 12X28

Liczba sztuk

Poz Nazwa rdzenia lub czesci Oznaczenie lub numer rysunku na komplet Material
la Rdzen gwintowany RGMs 4X0,8X10/F-1001 ferroxyd 1001
b RGM- 4X0,8X10/F-201 2 ferroxyd 201
c RGMs 4%0,8X10/U-31 ferroxyd U-31
d RGMs 4X0,8X8/U-31 ferroxyd U-31
2a Rdzen garnkowy RGa 10X8X9/F-201 2 1 1lub 0 ferroxyd 201
b RGa 10X8X9/U-11 ’ ferroxyd U-31
3a Rdzen walcowy RW 1,5X10/F-201 1 lub 0 ferroxyd 201
b RW 1,5X8/F-201 21lub 0 ferroxyd 201
4 Rdzen plytkowy RKs 10X5X1,3/F-201 0 lub 2 ferroxyd 201
5 Podstawka z korpusem L-9/C-2621-134 2 polietylen
niskoci$nieniowy
6a Korpus cewki L.-9/D-2621-137
b L-9/D-2621-184 2, 1 lub 0 | polistyren
c 1.-9/D-2621-181
7 Dysk L-9/D-2621-140 1 1ub 0 polietylen
niskoci$nieniowy
8a Korpus mocujgcy L-9/C-2621-141%) 1 polietylen
b L-9/C-2621-143 **) niskoci$nieniowy
9 Wkiadka izolacyjna L-9/D-2621-138 2 lub 0 l polietylen
niskoci$nieniowy
10 Wkiladka falista L-9/D-2621-139 1 lub 0 polietylen
niskoci$nieniowy
11 Rurka **¥) ® 4,5/1 (PN-67/C-89209) 0,11lub 2 | PCW
12 Ostona ekranujgca L-9/C-2775-023 1 aluminium

Dane techniczne rdzeni z pozycji 1, 2, 3, 4 sg zawarte w katalogu ,,Materialy i rdzenie ferrytowe”.

*) Do kondensatoréw walcowych
**) Do kondensatoré6w ptytkowych
***) Gléwnie do dystansowania ostony od korpusu (poz. 8), gdy filtr nie ma rdzeni garnkowych.

Podstawka z korpusem IL-9/C-2621-134

18

135

(==
oo

Dysk L-9/D-2621-140

26

=

48

Korpus mocujgcy L-9/C-2621-141
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Korpus mocujgcy L-9/C-2621-143

Wktadka falista L-9/D-2621-139

26

Whktadka izolacyjna L.-9/D-2621-138

P Y=Y4

U.-

Ostona ekranujgca L-9/C-2775-023

Zestawienie filtrow produkowanych

Czestotli-
wos¢é po- Indu}fcyj- .. | Schemat
Oznalcze- Zastosowanie miaru Obw6d n(;?é Dobroe Sprz}jinosc (na rysun-
nie f @ Q ku obok)
MHz wH
4-25A4 vsrzmacniacz posredniej czestotliwo$ci 0,465 I 64,5 85 0,954-7,5% 1
filtr pasmowy AM I 64,5 85
4-25A7 v&_/zmacniacz poéredniej czestotliwo$ei AM 0,465 I 43,2 135 1,45+10% 1
filtr pasmowy AM II 240,0 130
4-27F3 Wzmacniacz posredniej czestotliwo$ei 10,7 I 2,08 90 1,347,5% 2
filtr pasmowy FM 11 2,08 90
4-28R2 | detektor stosunkowy FM 107 I 2,08 85 1,8+7,5% 3
II 3,41 90
F-11 tor fonii I 7,49 80
wzmacniacz czestotliwo$ei réznicowej 6 II 7,49 80 ok. 3,0 4
filtr pasmowy
F-12 tor fonii 6 I 4,40 40 1,8+10% 5
obwb6d detektora stosunkowego 1I 10,7 60
F-8 tor wizji, I 1,20 95
wzinacniacz posredniej czestotliwos$ci 15 1I 1,20 95 ok. 15,0 6
filtr pasmowy
F-6 tor wizji I 0,83 85
wzmacniacz posredniej czestotliwo$ei 30 1I 0,30 90 ok. 3,3 7
filtr pasmowy
F-7 tor wiziji 1 0,30° 90
wzmacniacz posredniej czestotliwo$ci 30 I 0,83 85 ok. 3,3 8
filtr pasmowy
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Schematy produkowanych filtréw
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Warunki techniczne

L.-9/W-4391-0039 Filtry p.cz. dwuobwodowe z regulacja kQ.

Filtry systemu modulacji AM.
L-9/W-4391-0040 Filtry p.cz. dwuobwodowe z regulacjg

kQ.

Filtry systemu modulacji FM,
1.~9/W-4391-0044 Filtry do odbiornikéw telewizyjnych.
1,-9/W-4390-0003 Filtry i obwody rezonansowe odbiorni-

kéw radiofonicznych. Ogélne wymaga-

nia i badania.

Sposéb zamawiania

W zaméwieniu nalezy podaé oznaczenie filtru. i liczbe
sztuk zamawianych. W przypadku zamawiania filtrow w
czeéciach, w zaméwieniu nalezy podaé nazwe rdzeni i ich
oznaczenie, nazwe czeSci i ich numery rysunkéw oraz
liczbe sztuk zamawianych.




DEAWIKI PRZECIWZAKLOCENIOWE UKF

SWW 1158-52
Diawiki przeciwzakidéceniowe UKF o rdzeniach ferryto-
wych sg przeznaczone do tlumienia zaklécen wytwarza-
nych przez elekiryczne urzgdzenia przemystowe oraz I
powszechnego uzytku, szczegblnie za§ przez urzadzenia . ;

R RS cynowanie
wyposazone w silniki komutatorowe lub urzadzenia, w UQ@@,M‘____
ktorych wystepujg czeste wlaczania i wylgczania pra- ~ \ t
du i sg stosowane w urzadzeniach wytwarzajacych te za- A I —— 1 2 1
kl6cenia, L L}j ET

Diawiki sg przeznaczone do tlumienia zakl6cenn w za- —
kresie czestotliwo§ci wykorzystywanych przez telewizjeg
i radiofonie (szczegdlnie w zakresie UKF i fal krétkich).
Dlawiki o rdzeniach ferrytowych sg tez stosowane w I
sprze.me elektx:onufznym Jako' diawiki od.sprzega]ac.e luk? [ Dopuszezaine pokrycie lakierem
ttumigce pasozytnicze oscylacje w zakresie czestotliwo$ci ]
od kilku do kilkuset megahercéw. o ‘ Dlugost cynowaria
Do dtawikéw przeciwzakléceniowych stosowane sa Oy ¥ )
rdzenie ferrytowe walcowe oraz wielootworowe.
i y 0 a o
[
DEAWIKI PRZECIWZAKEOCENIOWE UKF bt
O RDZENIACH WALCOWYCH L
Diawiki o rdzeniach walcowych z warstwowym uzwo- R H””Hm”””[
jeniem, nawinietym bezposrednio na rdzeniu, sg wyko- he
nywane w dwoch wersjach, tj.:
— izolowane koszulkg termokurczliwa, -
— nie izolowane, z uzwojeniem zabezpieczonym lakierem ©
przed rozwinieciem.
Dlawiki nie izolowane koszulkg moga mieé¢ koncoéwki d Dhugosd cynowania
osiowe lub promieniowe, JeSli sg one stosowane w urzg-
dzeniach elektronicznych moga by¢é przystosowane do
montazu w obwodach drukowanych.
Indukcyjno$é - Rezystan-| Czestotli- -
n un?i};]:::,‘; zna Prad zna-{ cja dla |wo$¢ rezo- Wymiary
Oznaczenie diawika mionowy {pradu sta-|nansu wla-| RYSu- .
warto§é |tolerancja tego snego nek D L ! ! l da ] a
wH % A me MHz mm
Diawiki izolowane
DR 10 uH/1,5 A 10 +25 1,6 <110 ~180 I <4 ~19 25+5; 0,3 ~15
DR 10 1H/4 A 10 +25 4 < 36 ~180 I <6 ~25 25-+51 0,6 ~15
DR 6 pH/10 A 6 +25 10 < 9 ~180 1 <9,5 ~35 25-4+5| 1,25 | ~16
Dtawiki nie izolowane
DR 10 pH/1,5 A 10 +25 1,6 <110 ~180 II <3,6 ~16 256+5| 0,3 ~15
DR 10 nH/4 A 10 +-25 4 < 36 ~180 II <5,5 ~22 2545 0,8 ~15
DR 4 pH/0,16 A*) 4,6 +25 0,16 <. 26 II1 <2,8 <14,5 | 715 0,4 ~ b

*) Nie bada sic wytrzymato$cl koricéwek.

26




Napiecie znamionowe 250 V

Wytrzymalo§é elektryczna izolacji (dtawikéw

izolowanych koszulkg termokurczliwg) 2000 V

e

d

“ A
0 2
20‘—--:5/(1

30 40 5060 80 W0 150 200 300f[MHz]

Tlumienno$é wtraceniowa atawikéw zmierzona bez
pradu obcigzenia I — DR 10 pH/1,5 A; 2 — DR 10
wH/4 A; 3 — DR 6 wH/10 A.

Uwaga. Przy znamionowym pradzie obcigZzenia tiu-

miennoSci jest o 1 do 3 dB mniejsza w catym zakresie
czestotliwosei,

7020
ke2] 1
/1
P [1
30
/
20 / AT
70 7 I/ \\g 'L"—
8 77 T
/III
6 : 77
4 A
NRRNZiY.
z /////9//
131/
!
3040 50 60 80100 150 200 f[MHz]
Modut impedancji dlawikéw zmierzony bez pradu
obcigzenie 1 —DR 10 uH/1,5 A; 2—DR 10 pH/2 A,
3 — DR 6 nH/10 A,

Charakterystyki ttumiennosci wiraceniowe]j i impedancji
zmierzone byly zgodnie z wymaganiami PN-68/T-04545
w ukladzie pomiarowym o rezystancji charakterystycz-

nej 60 Q,
Dokumenty normalizacyjne

Warunki techniczne: L-9/W-4262-0009 ,,Diawiki przeciw-
zakléceniowe UKF. Przepisy szczegblowe”.

PN-70/E-06062 ,,Przemystowe zakldécenia radioelektrycz-
ne. Dlawiki przeciwzakl6éceniowe. Ogblne wymagania

i badania”,

Przyklad oznaczenia w zamoéwieniu

Dlawik DR 10 pH/4 A

DEAWIKI PRZECIWZAKEOCENIOWE UKF
O RDZENIACH WIELOOTWOROWYCH

Diawiki o rdzeniach wielootworowych wykonuje sie
przewlekajac przew6d nawojowy przez otwory rdzenia.

Dlawiki na rdzeniu R0 6X10/F-201 i R0 6X10/F-1001
maja po 5 przewleczen przewodu miedzianego cynowa-
nego o §rednicy 0,5 mm.

Dlawiki na rdzeniach wielootworowych mogg byé izolo-
wane koszulkg termokurczliwa.

Charakterystyki tlumienno$ci wtraceniowej i impe-
dancji zmierzone byly zgodnie z wymaganiami PN-68/
/T-04545 w ukladzie pomiarowym o rezystancji 60 Q.

Warunki techniczne

1.-9/W-4262-0013 ,,Dlawiki wielkiej czestotliwoSci. Prze-
pisy szczegotowe”, :

2515 25ts5

=
L max 63 |

Indukecyjno$eé zna- Prad | Rezystan-| Czgstoli-

mionowa zna- | cja dla |wo0S$¢ rezo-

Oznaczenie ——!miono-{pradu sta-nansu wla-
dlawika wartoéé | tolerancja| WY tego snego
uH % A m¢! MHz
5/F- 201 3,8 +30 0,16 <13 ~250
5/F-1001 14,5 +30 0,16 <13 ~ 18
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20 30 40 60 80100 200 300f[MHZ] 20 30 405060 000 200 J0F/Mg
Ttumienno§é wtraceniowa A i modut im- Tilumienno§é¢ wtraceniowa A i modul
pedancji Z diawikéw 5/F-201 impedancji Z dlawikéw 5/F-1001
1 — bez pradu obcigzenia, 2 — ze znamiono- 1 — bez pradu obcigzenia, 2 — ze znamiono-
wym pradem obcigzenia 0,16 A, 3 — z pradem wym pradem obcigzenia 0,16 A, 3 — z pradem
obcigzenia 1 A obcigzenia 1 A
Przyklad oznaczenia w zaméwieniu
Diawik 5/F-201
Al
TRANSFORMATOR SYMETRYZUJACY
SWW 1158-822
- VY 04
[~~~ 1
| 7YY Y\ L
| |
009 20— | = 758
! " !
| I J
Jo Y'Y\ ﬁﬁ

Transformator symetryzujacy jest stosowany w odbior-
nikach telewizyjnych do dopasowania symetrycznej ante-
ny o rezystancji wejSciowej 300 Q, do niesymetrycznego
obwodu wejsciowego o rezystancji 75 Q, w zakresie cze-
stotliwosci 50...230 MHz (I, II, IIT zakres wg planu
OIRT).

Oznaczenie w zaméwieniu

Transformator symetryzujgcy
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WEASNOSCI
PRZECIWZAKEOCENIOWE
FERRYTOWYCH RDZENI
WALCOWYCH Z OTWOREM

Ferrytowe rdzenie walcowe z otworem nawleczone na
przewdd sg czesto stosowane jako elementy ttumigce nie-
pozadane prady wielkiej czestotliwo$ei, spelniajac role
dlawikéw przeciwzakléceniowych 1lub elementéw od-
sprzegajgcych w urzgdzeniach elektronicznych.

Rdzefi natozony na przew6d wnosi do obwodu induk-
cyjnosé oraz rezystancje, strat, ktére w ukladzie szere-
gowym mozna wyznaczy¢é w zaleznoSci od wymiardw
rdzenia oraz podstawowych wiasciwo$ci materialu: prze-
nikalno$ci zespolonej lub przenikalno$ci poczatkowe]j
i tangensa kata strat.

Indukeyjno$é wnoszong przez rdzen mozna obliczyé
Z wzoru:

L=21 ln-%,ui . 10710 [H]

Modut impedancji wprowadzonej przez rdzefh do obwo-
du mozna obliczaé¢ z wzoréw:

Z=4af 1 1n%1/;72+p"f .07

lub

Z—4af 1 ln%.‘bil/l_—}ttgtﬁ . 10710
w ktérych:

1, D, d — wymiary rdzenia: diugoéé, §rednica zewnetrz-
na, §rednica wewnetrzna w milimetrach:

f — czestotliwo§é w hercach

@y — przenikalno§é poczatkowa

tgd — tangens kata strat w rdzeniu (bez strat z histerezy)
" — skladowe rzeczywiste przenikalnoS§ci

u” — skiadowe urojone przenikalno$ci zespolone]j
Stosowanie rdzeni walcowych z otworem jest wygodne,

gdyz nie wymaga uzwojénia, rdzenie naklada sie bezpo-

§rednio na przewody montazowe lub na koncoéwki innych

elementow.

Szczegdlnie polecane do stosowania jako elementy od-
sprzegajgce i przeciwzakléceniowe sg rdzenie wyszczegol-
nione w tablicy.

Na stronach 30 i 31 podane sg charakterystyki tiu-
miennoSci wtrgceniowej rdzeni walcowych z otworem
nalozonych na przewdd.

Przez lgczenie rdzeni walcowych z otworem nawle-
czonych na przewéd lub dlawiké6w o rdzeniach wielo-
otworowych z kondensatorami przeciwzakl6ceniowymi
mozna uzyskaé znacznie wigksze tlumieno$ci niz przy
stosowaniu samych rdzeni lub diawikéw.

Charakterystyki tlumieno§ci wtraceniowej rdzeni wal-
cowych z otworem, natozonych na przewdd, i dlawikéw
na rdzeniach wielootworowych w polgczeniu z konden-
satorami przeciwzakl6éceniowymi o pojemnoSci w prze-
dziale 1000.. 5000pF, sy podane na stronie 32. Na ry-
sunkach tych sg podane charakterystyki bez pradu obcig-
zenia. Prad obcigzenia o warto$ci znamionowej (wg ta-
blicy) przy rdzeniach w polgczeniu z kondensatorami po-
woduje niewielki spadek ttumieno$ci do 2 dB na czesto-
tliwo$ciach przed rezonansem.

Wszystkie charakterystyki ttlumieno$ci wtrgceniowej
rdzeni walcowych z otworem oraz rdzeni walcowych z
otworen: w polgezeniu z kondensatorami byly zmierzone
zgodnie z PN-68/T-04545 w ukladzie pomiarowym o rezy-
stancji charakterystycznej 60 Q.

Przyrost !
Prad zna- | indukcyj-
Oznaczenie rdzenia mionowy | noSci*)
A (znamio-
nowy) nH}
RWO 3,7X1,1X3,5/F-201 1 0,14
RWO 3,7X1,1X4/F-201 1 0,17
RWO 3,7X1,1X10/F-201 1 0,44
RWO 3,4X1,1X13/F-201 1 0,58
RWO 3,4X1,1X33/F-201 1 1,4
RWO 4X2X15/F-201 1,6 0,4
RWO 5X1,3X13/F-201 1,6 0,75
RWO 2,5X1X10/F-1001 0,4 2,6
RWO 5X2X5/F-1001 1 1,3
RWO 6X1X12/F-1001 0,63 6,4
RWO 8X3X25/F-1001 1,6 6,7
RWO 20:X8X23/F-1001 4 5,5
*) Znamionowy przyrost indu/kcyjnoéci po naloZzeniu rdzenia
na przewod dla malych prgdéw i czestotliwosel do 1,5 MHz
dla F-1001 oraz do TMHz dla F-201.
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Tlumienno$é wirgceniowa A i modul impedancji
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Tiumienno§é wirgceniowa A i modul impedanciji
Z rdzenia RWO 4X2X15/F-201 nalozonego na

Z rdzenia RWO 3,7X1,1X4/F-201 nalozonego na przewdod
przewo6d 1 — bez pradu obcigzenia, 2 — ze znamionowym
pradem obcigZzenia 1,6 A, 3 — z pradem obcigze-
1 — bez pradu obcigzenia, 2 — z pradem obcigzenia 3A nia 6 A
A
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Thumienno§é wtraceniowa A i modul impedancji
Z rdzenia RWO 3,4X1,1X33/F-201 nalozonego na
przewod
1 — bez prgdu obcigzenia, 2 — ze znamionowym pra-
dem obcigzenia 1 A, 3 — z pradem obcigzenia 3 A

30 40 5060 80 100 150 200 300 400 F/MHz]

Thumiennodé wtraceniowa A i modul impedanciji
Z rdzenia RWO 5X1,3X13/F-201 nalozonego na
przewod
1 — bez pradu obcigzenia, 2 — ze znamionowym
rradem obcigzenia 1 A, 3 — z pradem obcigZenia 3 A
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Tlumienno§é wtraceniowa A i modut impedancji
7 rdzenia RWO 5X2X5/F-1001 mnaltozonego na
przew6d
1 — bez pradu obcigzenia, 2 — ze znamionowym
pradem obcigzenia 0,63 As, g — z pradem obcigzenia
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Tlumiennoéé wiraceniowa A i modut impedancji
7 rdzenia RWO 2,5X1X10/F-1001 nalozonego na
przewo6d

1 — bez pradu obcigzenia, 2 -— ze znamionowym
pradem obcigzenia 0,4 A, 3 —z pradem obcigZenia3 A
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Ttumienno§é wirgceniowa A i modut impedancji
Z rdzenia RWO 6X1X12/F-1001 naloZonego na
przewod

1 — bez pradu obcigzenia, 2 — ze znamionowym
pradem obcigzenia 0,63 A, 3— z prgdem obcigzenia 6 A
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Tlumiennosé wtraceniowa A i modul impedancji

Z rdzenia RWO 20X8X23/F-1001 nalozonego na
przewod

1 — bez pradu obcigzenia, 2 — ze znamionowym
pradem obcigzenia 4, A, 3—2z pradem obcigZenia 40 A
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Tiumienno$§é wtraceniowa A i modul impedancji
Z rdzenia RWO 8X3X25/F-1001 nalozonego na
przewod
1 — bez pradu obcigZenia, 2 — ze znamionowym
pragdem obcigzenia 1,6 A, 3 —z prgdem obcigzenia 20 A
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Thumiennoéé wtraceniowa rdzenia RWO 3,4X1,1X
X33/F-201 naloZzonego na przewdd w polgczeniu
z kondensatorami przeciwzakléceniowymi
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Tiumiennoé§é wtraceniowa rdzenia RWO 2,5X1X10/
/F-1001 nalozZonego na przewdéd w polgczeniu z kon-
densatorami przeciwzakloceniowymi
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Tlumienno$¢ wtrgceniowa rdzenia RWO 3,4X1,1X
X33/F-201 naloicnego na przew6d w polgczeniu
z kondensatorami przeciwzakl6ceniowymi
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Tlumienno§é wtrgceniowa rdzenia RWO 6X1X12/
/F-1001 naloZonego na przewdd w polgczeniu z kon-
densatorami przeciwzakloceniowymi
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Tlumienno$é wtraceniowa rdzenia RWO 5§5X1,3X13/
/F-201 nalozonego na przewod w poiaczeniu z kon-

densatorami przeciwzakloceniowymi
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Tlumienno§é¢ wtrgceniowa dlawika 5/F-201 w po-
laczeniu z kondensatorami przeciwzakléceniowymi
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